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 عاعضاء کمیته دفا فرم تأیید -تصویب پایان نامهارزیابی و  فرم هصفح
 

پرونده  موجود در -در این صفحه فرم دفاع یا تایید و تصویب پایان نامه موسوم به فرم کمیته دفاع   

 قرار دهید. را  -آموزشی

 

  



 
 

 

مه حاصل كار پژوهشی اينجانب شوم كه مطالب مندرج در اين پايان نامتعهد می مريم دودانگهاينجانب 

تحت نظارت و راهنمايی اسااات د دانشااگاه صاانعتی ام ركد ر  وده و  ه دسااتاوردها  ديگران كه در اين   

پژوهش از آنها اساتااده شاده است مطا م مرررات و روام متعارا ارجاو و در رهرست منا و و مذ ذ ركر   

 سطح يا  الاتر ارائه نگرديده است.درك همگرديده است. اين پايان نامه قدلاً  را  احراز ه چ م

در صاورت ابدات تلف  در هر زمان  مدرك تحيا فی صادر شده توسد دانشگاه از درجه ابتدار ساقد   

  وده و دانشگاه حم پ گ ر  قانونی  واهد داشت.

ه ون اشااد. هرگكف ه نتايج و حروق حاصاال از اين پايان نامه متعفم  ه دانشااگاه صاانعتی ام ركد ر می 

 ردار   ترجمه و اساااتااده از نتايج بفمی و بمفی  واگذار  االابات  ه ديگران يا  ا  و تر، ر  ن اااله

 اقتداااا از اين پااايااان نااامااه  اادون موارراات كتدی دانشاااگاااه صااانعتی ام ركد ر ممنوو اساااات.   

 نرل مطالب  ا ركر مذ ذ  لامانو است.
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كه در راه انجام اين پژوهش مرا از  يااور   رره لتاه  جنااآ آقاا  دكتر    تااد از اسااا

 .مند سا تندها  بفمی و بمفی  ود  هرهم ابدت
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 چکیده

توان  ه اراحی و   می1MEMS رته در ترنولوژ  م رروالرترون ک وها  صاااورت گر ا پ شاااررت

ر تمامی ح گرها  قا ل كاشت د ها  ملتف  پردا ت. اگرها  قا ل كاشت پزشری در زم نه ساا ت ح 

 ها  رانگ ز  است. در م ان تمامی روش  تام ن توان  را  ح اگر كاشاته شاده مو وو  الش    پزشاری 

 موجود  رايج ترين روش  ه منظور ارسام توان استااده از ل نک الرايی می  اشد .

سااا ت مدار انترام توان توسااد ل نک  و 2ADSشااد ه ساااز   ا نرم ارزار  ه اراحی و پروژهدر اين 

تشر ل شده است كه در  FR4پ چ  ا  شده  ر رو   ورد ا ته شده است.اين ل نک از دو س مالرايی پرد

 متر از يرديگر قرار دارند كه  ه منظور   شااترين مردار  ازدهی توان اراحی شااده اند.سااانتی 1  راصاافه

پ چ م فی وات در س م 01 روجی حداقل   اشاد و هدا نهايی الرا  توان مگاهرتز می 11رركانس كار  

 011 ا توان  روجی  هم Eهم  ن ن اراحی و شد ه ساز  يک ترويت كننده   توان كلاا بانويه است.

يت مدار اراحی است.در نها   توان مورد ن از  را  س م پ ج اول ه صورت گررته ه منظور ته ه م فی وات

 سا ته شده و ت ت بمفی  ر رو  آن انجام گررته است. ساز  شده و شد ه
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